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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 047 498.2-51

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 29. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse GO2B des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 28. Oktober 2005 aufgehoben und das Patent gemafr

Hilfsantrag mit folgenden Unterlagen erteilt:
Patentanspriiche 1 und 2,
Beschreibung Seiten 1 bis 15

und 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4,
jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung.

Grinde:

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 23. September 2004 beim Deutschen

Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung

,Lichtleiter mit einer strukturierten Oberflache und Verfahren

zu dessen Herstellung*
eingereicht worden.
Die Priufungsstelle fur Klasse GO2B hat durch Beschluss vom 28. Oktober 2005
die Anmeldung zuriickgewiesen, da der nebengeordnete Patentanspruch 7 man-

gels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewéahrbar sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.



Die Anmelderin und Beschwerdeflihrerin beantragt nunmehr,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent

mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- gemal Hauptantrag mit
Patentansprichen 1 bis 6, 8 vom 19. August 2005, eingegangen am
19. August 2005,
Patentanspruch 7, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,
noch anzupassender Beschreibung und
2 Blatt Zeichnungen mit 6 Figuren vom 25. Oktober 2004, eingegangen
am 26. Oktober 2004,

- gemal Hilfsantrag mit
Patentansprichen 1 und 2,
Beschreibung Seiten 1 bis 15 und
2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4,
jeweils tberreicht in der mundlichen Verhandlung.

Im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind folgende

Druckschriften genannt worden:

D1: WO 2004/089699 A1
D2: US 5633494 A
D3: US 2003/0231818 Al
D4: US 4 889 407 A
D5: US 5500 913 A.



Die Anmelderin hat auf3erdem eingereicht:

IZFM-Unterlage Nd:YAG-Laser-Bearbeitungsstation fir die Mikrotechnik,
im Internet abrufbar unter: www.uni-stuttgart.de/izfm/laser_fs.pdf, mit Da-
tumsangabe 15.07.03

Im Beschwerdeverfahren hat der Senat zusatzlich folgende Druckschriften einge-
fuhrt:

D6: JP 2002-107270 A (mit englischem Abstract und Computertberset-
zung)
D7. US 4947 022.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet:

»,L.  Verfahren zum Bearbeiten eines Lichtleiters (11) zur Erzeugung
einer verformungsabhéngigen optischen Dampfung, bei dem zur Verstar-
kung der Verformungsabhangigkeit der Dampfung die Oberflache (12) des
Lichtleiters durch Laserablation mit einer Strukturierung (22) versehen
wird,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Lichtleiter eine gekrimmte Oberflache (12) aufweist, wobei der
Scharfentiefebereich (s) der Laserfokussierung mittels einer Abbildungs-
optik (16) derart eingestellt wird, dass der zu strukturierende Bereich der
gekrimmten Oberflache innerhalb des Scharfentiefebereichs (s) liegt und
die Strukturierung (22) ohne Berucksichtigung der Krimmung der Oberfla-

che (12) erfolgen kann.*”


http://www.uni

Der nebengeordnete Patentanspruch 7 geman Hauptantrag lautet:

.7. Lichtleiter (11) mit einer gekrimmten, strukturierten Oberflache (12)
zur Verstarkung der Verformungsabhangigkeit seines optischen Damp-
fungsverhaltens,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Strukturierung durch ein regelmaRiges Muster von napfartigen
Vertiefungen (27) mit gleich bleibender Tiefe ausgebildet ist, wobei Vertie-
fungen jeweils in Querschnittebenen des Lichtleiters (11) und in axialer
Richtung des Lichtleiters (11) nebeneinander liegen und hinsichtlich ihrer
Tiefenausdehnung unabhéngig von der Krimmung der Oberflache parallel

zueinander ausgerichtet sind.”

Der Patentanspruch 1 gemalf? Hilfsantrag lautet:

»L1. Lichtleiter (11) mit einer gekrimmten, strukturierten Oberflache (12)
zur Verstarkung der Verformungsabhéngigkeit seines optischen Damp-
fungsverhaltens,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Strukturierung durch ein regelmaRiges Muster von napfartigen
Vertiefungen (27) mit gleich bleibender Tiefe ausgebildet ist, wobei die
Vertiefungen jeweils in Querschnittebenen des Lichtleiters (11) und in axi-
aler Richtung des Lichtleiters (11) nebeneinander liegen und hinsichtlich
ihrer Tiefenausdehnung unabhangig von der Krimmung der Oberflache

parallel zueinander ausgerichtet sind.”

Der Anmeldung soll gemaf der Beschreibung S. 1a Abs. 3 und S. 5 vorle. Abs.
vom 12. Januar 2006 die Aufgabe zugrunde liegen, ein Verfahren zum Erzeugen
eines Lichtleiters mit strukturierter Oberflache anzugeben, mit dem sich wirtschaft-
lich eine genaue Geometrie der Oberflachenstrukturierung erzeugen lasst, sowie

einen Lichtleiter mit einer Strukturierung der Oberflache anzugeben, der unter



Erreichen des geforderten Dampfungsverhaltens eine moglichst geringe Schwa-
chung des Querschnitts des Lichtleiters aufweist. Dem Patentbegehren nach Hilfs-
antrag soll die Aufgabe zugrunde liegen, einen Lichtleiter mit strukturierter Oberfla-
che anzugeben, der sich wirtschaftlich mit einer genauen Geometrie der Oberfla-
chenstrukturierung erzeugen lasst, vgl. die Beschreibungsseite 4 Abs. 1 nach

Hilfsantrag.

Zu den Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Sie hat insoweit Erfolg, als
ein Patent nach Hilfsantrag erteilt wird.

1. Die Anmeldung betrifft gem&R Hauptantrag ein Verfahren zum Bearbeiten
eines Lichtleiters zur Erzeugung einer verformungsabhangigen optischen Damp-
fung. AulRerdem betrifft die Anmeldung gemald Haupt- und Hilfsantrag einen Licht-
leiter mit einer gekrimmten, strukturierten Oberflache zur Verstarkung der Verfor-

mungsabhangigkeit seines optischen Dampfungsverhaltens.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lasst sich wie folgt gliedern:

a) Verfahren zum Bearbeiten eines Lichtleiters (11) zur Erzeugung einer

verformungsabhéangigen optischen Dampfung,
b) bei dem zur Verstarkung der Verformungsabhangigkeit der Dampfung
die Oberflache (12) des Lichtleiters durch Laserablation mit einer Struktu-

rierung (22) versehen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass



c) der Lichtleiter eine gekrimmte Oberflache (12) aufweist, wobei

d) der Scharfentiefebereich (s) der Laserfokussierung mittels einer Abbil-
dungsoptik (16) derart eingestellt wird, dass der zu strukturierende Bereich
der gekrimmten Oberflache innerhalb des Scharfentiefebereichs (s) liegt
und die Strukturierung (22) ohne Berucksichtigung der Krimmung der

Oberflache (12) erfolgen kann.

Merkmal d) soll das Strukturieren des gekrimmten Lichtleiters in einem Arbeits-
gang erlauben. Der Begriff ,Scharfentiefe” bzw. ,Scharfentiefebereich* wird hier
offensichtlich nicht im Ublichen, an den Eigenschaften des menschlichen Auges
orientierten Sinn verwendet. Vielmehr soll durch Merkmal d) ausgedruckt werden,
dass bei der Laserablation mit einer einmal geeignet gewahlten Fokussierung der
Laserlichtfleck im gesamten zu strukturierenden Bereich (der aufgrund der Krim-
mung des Lichtleiters unterschiedliche Arbeitsabstande umfasst) ausreichend klein
ist, um die Strukturierung mit fir die vorgesehene Anwendung ausreichender Ge-

nauigkeit herzustellen, vgl. S. 3 Abs. 3 der Anmeldeunterlagen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag betrifft nach einer mdglichen Gliederung

einen

A) Lichtleiter (11)

B) mit einer gekrimmten, strukturierten Oberflache (12) zur Verstarkung

der Verformungsabhangigkeit seines optischen Dampfungsverhaltens,

dadurch gekennzeichnet, dass

E) die Strukturierung durch ein regelmafliges Muster von napfartigen Ver-
tiefungen (27) mit gleich bleibender Tiefe ausgebildet ist,



F) wobei die Vertiefungen jeweils in Querschnittebenen des Lichtlei-
ters (11) und in axialer Richtung des Lichtleiters (11) nebeneinander liegen
und hinsichtlich ihrer Tiefenausdehnung unabh&ngig von der Krimmung
der Oberflache parallel zueinander ausgerichtet sind.

Dieser Patentanspruch ist auf das Ausfihrungsbeispiel gemaf Fig. 5 und 6 der
Anmeldeunterlagen (entsprechend Fig. 3 und 4 nach Hilfsantrag) gerichtet. Ge-
mald Merkmal E) haben die napfartigen Vertiefungen alle die gleiche Tiefe (Ab-
stand des tiefsten Punktes von der Oberflachenkontur des Lichtleiters, vgl. S. 9
Abs. 2 der Anmeldeunterlagen). GemalRl Merkmal F) verlaufen insbesondere auch
die in einer Querschnittsebene des Lichtleiters nebeneinander liegenden Vertie-
fungen parallel zueinander (nicht jeweils radial zur Lichtleiterachse hin).

Als Fachmann ist hier ein Diplomphysiker oder Ingenieur mit guten Kenntnissen in
der Optik und Erfahrung in der Entwicklung von Lichtwellenleitern, insbesondere
fur die Sensorik anzusehen, dem die entsprechenden Bearbeitungsverfahren ver-

traut sind.

2. Aus den im Verfahren genannten Druckschriften und Unterlagen war vor dem

Anmeldetag der vorliegenden Patentanmeldung Folgendes bekannt:

Die nach dem Anmeldetag der vorliegenden Anmeldung veréffentlichte Druck-
schrift D1 ist gemald 8 3 Abs. 1 und 2 PatG nur fir die Neuheitsprifung heranzu-
ziehen. Sie betrifft einen Aufprallsensor fur ein Fahrzeug, der einen Lichtleiter mit
strukturierter Oberflache und demgemal verformungsabhéngiger Dampfung auf-
weist. Auf dem gekrimmten Lichtleiter sind strukturierte Oberflachenbereiche
angeordnet. Fig. 6 bis 22 zeigen solche Anordnungen; insbesondere zeigen die
Figuren 12 bis 14 zwei schmale, entlang der Lichtleitfaserrichtung ausgedehnte
Oberflachenbereiche, gemald Fig. 19 solche in Form mehrerer in Faserrichtung
nebeneinander liegenden Inseln. Die Strukturierung kann unter Anderem durch

Laserablation erfolgen, vgl. S. 13 Z. 13 sowie Anspruch 7. Ein Oberflachenbereich



kann z. B. gezahnt (,serrated”) oder zinnenférmig (,crenellated”) strukturiert sein,
vgl. S. 13 Z. 16 bis 18 i. V. m. Fig. 15 u. 16.

Die von der Anmelderin genannte Druckschrift D2 betrifft einen faseroptischen Bie-
gesensor. Der Lichtleiter ist an einzelnen Stellen seiner Oberflache behandelt, so
dass sich dort die Lichtverluste bei Verformung besonders stark @andern, d. h. die
Verformungsabhéngigkeit der optischen Dampfung verstarkt wird, aber dennoch
die mechanische Stabilitat des Lichtleiters gewahrt bleibt, vgl. Sp. 4 Z. 16 bis 18
sowie Sp. 6 Z. 34 bis 36. Die behandelten Oberflachenbereiche kénnen z. B. mit
einer Zahnung versehen sein, vgl. Fig. 4 und 7, die z. B. durch Heil3formen (Pres-
sen der erhitzten Faser gegen eine gezéhnte Oberflache), Pressen gegen eine
Feile, Sandstrahlen, Atzen oder auf andere Weise erzeugt wurde, vgl. Sp. 12 Z. 32
bis 54. Die Form der Zahnung kann variieren, vgl. Sp. 12 Z. 45 bis 49. Fig. 22, 23,
28 und 38 bis 41 zeigen unterschiedliche Anordnungen der behandelten Oberfla-
chenbereiche, wobei diese mit einer Licht absorbierenden Schicht 41 versehen
sind. In Fig. 28 F erstreckt sich der behandelte Bereich etwa auf den halben

Faserumfang.

Die Druckschrift D3 betrifft faseroptische Sensoren. In den zur Messung verwen-
deten, seitlichen Oberflachenbereichen der Lichtleitfasern wird ein Teil der Oberfla-
che entfernt und durch z. B. lumineszierendes Sensormaterial ersetzt, vgl. die
Zusammenfassung sowie Abs. [0006]. Fig. 2 und 3 zeigen verschiedene Formen
von erzeugten Vertiefungen in der Lichtleiteroberflache (vor der Fullung mit Sen-
sormaterial), insbesondere zeigen Fig. 3e und 3f Z&hnungen. Solche komplexen,
prazisen Formen werden gemald Abs. [0049] bevorzugt mit Laserablation erzeugt,
die auch eine bessere mechanische Integritat des Faserkerns als chemisches

Atzen gewahrleisten soll.

Die Druckschrift D4 zeigt optische Fasersensoren, die mit unter unterschiedlichen

Winkeln angeordneten Durchgangsléchern versehen sind und fir chemische Ana-
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lysen verwendet werden. Die Lécher kdnnen durch Laserablation hergestellt wer-

den, vgl. die Anspriiche 13 bis 15.

Gemald D5 Fig. 1a bis 1c kdnnen Vertiefungen in Lichtleittasern mit Hilfe von
Laserablation hergestellt werden, wobei der Laserstrahl definiert Gber die Ober-
flache des Lichtleiters bewegt wird (,scanner 14" in Fig. 1), vgl. auch die Anspru-
che 20 bis 22 und 37.

Die japanische Druckschrift D6 (mit englischem Abstract und Computeriberset-
zung) betrifft eine (gekrimmte) Lichtleitfaser, die zur Detektion von Ollecks einge-
setzt wird. Im Mantel der Lichtleitfaser sind eine oder mehrere Vertiefungen vor-
handen, die bei Vorhandensein von Ol die Dampfungseigenschaften der Lichtleit-
faser &ndern, vgl. Abs. [0002]. GemalR Fig. 1 und der Beschreibung in Abs. [0005]
werden die Vertiefungen durch Bestrahlen der Lichtleitfaser mit einem Laser er-
zeugt. In Fig. 1 unten links weist die Lichtleitfaser ein Sackloch auf, in Fig. 1 unten
rechts zwei diametral gegenuber liegende Lécher. Gemald Abs. [0005] wird ein
Loch durch Laserbestrahlung von etwa 0.2 Sekunden Dauer hergestellt; es kon-
nen zwei oder mehr Locher in Langsrichtung der Lichtleitfaser nebeneinander
angeordnet werden. Als Vorteil ist im Abstract und in Abs. [0010] unter Anderem
die billige Herstellung erwahnt.

Die Druckschrift D7 betrifft das Lasergravieren gekrimmter Oberflachen. Der
Fokus des Lasers wird auf den mittleren Arbeitsabstand zwischen Fokussierlinse
und zu gravierender Oberflache eingestellt, so dass in unterschiedlichen Arbeits-
abstanden liegende Oberflachenbereiche ohne Anderung der Fokussierung gra-
viert werden konnen, vgl. die Zusammenfassung sowie Fig. 2 bis 5 mit Beschrei-
bung. Dies vereinfacht die Bearbeitung, vgl. Sp. 1 Z. 46 bis 68. Als Beispiel ist das
Laserbeschriften eines Etiketts flr eine gekrimmte Stuhllehne angefihrt, vgl.
Fig. 1. Bei der Bearbeitung entstehen Zonen leicht unterschiedlicher Struktur-

scharfe, wobei diese Variationen fir das menschliche Auge nahezu unsichtbar
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sind und das entstehende Schriftbild im Wesentlichen einheitlich wirkt, vgl. Sp. 3
Abs. 2.

Die von der Anmelderin eingereichte 1IZFM-Unterlage betrifft eine Nd:YAG-Laser-
Bearbeitungsstation fur die Mikrotechnik und deren Anwendungen. Gemalf3 Blatt 7
sind fur die Mikrostrukturierung durch Laserablation sehr kurze Lichtimpulse und
eine gute Fokussierung erforderlich. Es sind verschiedene Anwendungen genannt,
z. B. das Schreiben von Masken. Auf der letzten Seite ist die erzielbare Aufldsung

mit 5 bis 50 um angegeben.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf

erfinderischer Tatigkeit.

Wie oben erlautert, ist aus D2 ein Verfahren zum Bearbeiten eines Lichtleiters zur
Erzeugung einer verformungsabhangigen optischen Dampfung sowie ein entspre-
chender Lichtleiter bekannt, bei dem zur Verstarkung der Verformungsabhangig-
keit der Dampfung die gekrimmte Oberflache des Lichtleiters mechanisch oder
chemisch mit einer Strukturierung versehen wird, vgl. insbesondere Fig. 4 bis 9 -
Merkmale a), c), teilweise b). Die Erzeugung solcher Strukturen durch Laserabla-
tion bot sich dem Fachmann aus seinem Fachwissen als naheliegende Alternative
zur mechanischen oder chemischen Strukturerzeugung an, vgl. jede der Druck-
schriften D3 bis D6 - letzter Teil des Merkmals b). Angesichts des relativ schmalen
zu strukturierenden Oberflachenbereichs (mit relativ geringen Hohenunterschie-
den) in D2 Fig. 4 oder 7 und der eher geringen Genauigkeitsanforderungen (das in
D2 beispielhaft angegebene Pressen auf eine Feile erzeugt offensichtlich keine
hochgenaue Oberflachenstruktur) lag es fir den Fachmann zudem nahe, den
Fokus und den zugehdrigen Schéarfentiefebereich so einzustellen, dass der ge-
samte zu strukturierende Bereich in einem Arbeitsgang (ohne Fokusverstellung,
d. h. ohne Beriicksichtigung der Oberflachenkrimmung) bearbeitet werden kann;
dass dem Fachmann derartige Uberlegungen nicht fremd waren, zeigt beispielhaft
D7 - Merkmal d).
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Durch diese naheliegenden Uberlegungen konnte der Fachmann zum Verfahren

gemal Anspruch 1 gelangen, ohne erfinderisch tatig werden zu mussen.

Nach Ansicht der Anmelderin hatte der Fachmann eine Laserablation nur fir die
Herstellung hochpraziser Strukturen in Betracht gezogen und somit nicht fur die
aus D2 bekannten Strukturen. Zudem besage die Formulierung in Merkmal d),
wonach der zu strukturierende Bereich der gekrimmten Oberflache innerhalb des
Scharfentiefebereichs liegt, dass im gesamten strukturierten Bereich keine Un-
scharfen auftraten und die erzeugten Strukturen alle gleich prazise seien. Dage-
gen seien in D7 die Unschéarfen in den erzeugten Strukturen zwar klein, jedoch mit
bloRem Auge zu erkennen; der zu strukturierende Bereich musse dort zumindest

teilweise aufRerhalb des Scharfentiefebereichs liegen.

Dem ist entgegen zu halten, dass dem Fachmann die Laserablation als eine (rela-
tiv preiswerte, vgl. D6 Abs. [0010]) Mdglichkeit zur Erzeugung von Strukturen
unterschiedlicher Prazision bekannt war (von hochpréazisen Maskenstrukturen ge-
mald der 1ZFM-Unterlage Uber Sacklocher und Schlitze in Lichtleitern gemald D6
bis hin zu relativ unprézisen Beschriftungen in Etiketten gemaf D7). Zudem bieten
die Anmeldeunterlagen fir die von der Anmelderin vorgebrachte, enge Auslegung
des Begriffs ,Scharfentiefebereich* in Merkmal d) keine Stitze; vielmehr soll
gemal S.3 Abs. 3 der Anmeldeunterlagen ,innerhalb des Krimmungsbereichs
des Lichtleiters, in dem die Strukturierung erzeugt werden soll, der Scharfentiefe-
bereich der Laserfokussierung ausreichen, um die Strukturierung durch Laserabla-
tion mit der geforderten Genauigkeit herzustellen“. Eine entsprechende Lehre
konnte der Fachmann D7 entnehmen, wobei in dem dortigen Ausfihrungsbeispiel
die geforderte Genauigkeit nicht besonders hoch ist und eine leichte, mit blof3em
Auge kaum erkennbare Strukturunscharfe nicht stort; dass die Anforderungen an
die Genauigkeit der erzeugten Strukturen je nach Anwendung unterschiedlich sind
und der Scharfentiefebereich entsprechend der Anwendung gewahlt werden muss,
war fir den Fachmann selbstverstandlich. Im Ubrigen zahlten Uberlegungen zur

geeigneten Einstellung der Scharfentiefe bei der Laserablation zum handwerkli-
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chen Konnen des Fachmanns; im Fall nicht allzu hoher Genauigkeitsanforderun-
gen und eines relativ wenig variierenden Arbeitsabstandes zog er eine Strukturie-
rung in einem Arbeitsgang mit einmaliger geeigneter Fokuseinstellung ohne Weite-

res in Betracht.

Somit ist der Anspruch 1 nach Hauptantrag nicht gewahrbar.

Da uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (vgl. BGH in GRUR
1997, 120 ,Elektrisches Speicherheizgerét”), sind auch der nebengeordnete An-
spruch 7 sowie die Unteranspriiche 2 bis 6 und 8 nach Hauptantrag nicht gewahr-

bar.

4. Das Patentbegehren gemanR Hilfsantrag ist zulassig.

Der Anspruch 1 geht hervor aus den urspriinglichen Ansprichen 8 und 9 sowie
Fig. 6 und der zugehorigen Beschreibung auf S. 9 Abs. 2.

Der Unteranspruch 2 geht aus dem urspriinglichen Unteranspruch 10 hervor.

Die Patentanspriiche 1 und 2 gemalf Hilfsantrag sind somit in den ursprunglich mit

der Anmeldung eingereichten Unterlagen offenbart.

Zusétzlich zur Anderung des Patentanspruchs wurden die urspriinglichen Figu-
ren 3 und 4 gestrichen, die sich auf ein nun nicht mehr beanspruchtes Ausfiuh-
rungsbeispiel beziehen, die Nummerierung der Figuren und die Beschreibung ent-
sprechend angepasst und der weitere im Verfahren genannte Stand der Technik

dargelegt. Auch diese Anderungen sind zulassig.

5. Das Verfahren gemaR dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag ist neu gegeniber

dem belegten Stand der Technik und beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Als dem Verfahren gemé&R Anspruch 1 nach Hilfsantrag ndchstkommend sieht der
Senat die Druckschrift D6 an. Diese Druckschrift zeigt einen Lichtleiter mit einer
gekrimmten, strukturierten Oberflache, auf welcher gemaR Fig. 1 links unten in
Verbindung mit der Beschreibung in Abs. [0005] mehrere (jeweils durch Laserbe-
strahlung mit etwa 0.2 Sekunden Dauer hergestellte und damit etwa gleich tiefe)
napfartige Vertiefungen bzw. Sacklécher in Langsrichtung des Lichtleiters hinterei-

nander angeordnet sein kénnen.

Derartige Vertiefungen gemafld Merkmal F) auch in Querschnittsebenen des (im
Querschnitt gekrimmten) Lichtleiters nebeneinander anzuordnen und diese dabei
in ihrer Tiefenausdehnung nicht jeweils radial zur Lichtleiterachse hin, sondern
parallel zueinander auszurichten, ist jedoch aus dem belegten Stand der Technik
nicht bekannt und wird durch diesen nicht nahegelegt. Dies gilt auch fur die Druck-
schrift D2, welche zwar sich in Querrichtung eines Lichtleiters erstreckende Zah-
nungen zeigt, jedoch keinen Hinweis auf eine Struktur mit parallelen, napfartigen
Vertiefungen gibt. Diese Ausbildung liegt auch auf3erhalb des Bereichs fachubli-

chen Handelns.

Solche Vertiefungen kénnen vorteilhaft durch Laserablation aus einer Richtung in
einem Arbeitsgang hergestellt werden. Zudem kann durch die spezielle Strukturie-
rung, bei welcher der Zusammenhang des Lichtleitervolumens weitgehend erhal-
ten bleibt, ein Lichtleiter mit einem geforderten verformungsabhangigen Damp-

fungsverhalten bei relativ geringer mechanischer Schwéachung erzeugt werden.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag kénnen somit Neuheit und

erfinderische Tatigkeit nicht abgesprochen werden.

6. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag ist somit gewahrbar.
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Der Unteranspruch 2 nach Hilfsantrag beinhaltet eine zweckmalfige, nicht selbst-
verstandliche Ausgestaltung der Erfindung und ist in Verbindung mit dem An-

spruch 1 nach Hilfsantrag ebenfalls gewahrbar.

Auch die Ubrigen Voraussetzungen fur eine Patenterteilung sind erfullt.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Dr. Thum-Rung

Fa



